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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           32-разрядный контроллер STM32F103VCT6 от компании STMicroelectronics с ядром ARM Cortex-M3
           STM32F103VCT6 &ndash; 32-разрядный высокопроизводительный RISC-микроконтроллер с ядром ARM Cortex-M3 работает на частоте 72МГц  и имеет встроенную память Flash &ndash; 256Кбайт, SRAM &ndash; 64Кбайт. В микроконтроллер интегрированы три 12-битных АЦП, четыре 16-битных таймера общего назначения,...Подробне... далее...

        

        
           Преобразователи с коэффициентом перекрытия входного напряжения 4:1
               Линейка DC/DC - преобразователей, как с одиночным, так и сдвоенным выходом производства компании TDK-Lambda характеризуются коэффициентом перекрытия входного напряжения 4:1. Возможна поставка устройств с диапазоном входных напряжений от 9 В до 36 В, а также от 18 В до 75 В. Выходное напряжение для устройств с �... далее...

        

        
           Транзисторный модуль, включающий в себя генератор и буферный усилитель
               Транзисторный модуль UPA828TD производства компании NEC содержит в своем составе генератор и буферный усилитель. Модуль поставляется в корпусе с шестью выводами, габаритные размеры составляют 1.2 мм x 1.0 мм x 0.5 мм. Компонент отвечает требованиям предельного содержания вредных веществ. На частоте 9 ГГц ко... далее...
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